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5 W hermetically sealed glass silicon Zener
diodes offering the following advantages :
® Large voltage range: 6,8 V t0 200 V

6.8V < Vzrnom <200V
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e High surge capability: 180 W @8,3 ms \—
Diodes Zener au sificium, encapsuldes verre de Casa )
5 W offrant les avantages suivants : Boitier * CB-422 glass
® Gamme de tension étendue : 6,8 V 8 200 V
® Forte tenue en surchage ; 180 W @8,3 ms
- J )
ﬁ\BSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = 259C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb = (Sauf indications contraires)
DC power dissipation (see fig. 1) °
Dissipation de pui en régime p {voir fig. 1) Tamb €75°C Prot 5 w
Continuous reverse current See page 2
Courant inverse continu Tamb €75°C Izm Voir page 2 mA
Surge non repetitive regulation current i See page 2 A
Courant de pointe de surcharge accidentelle (non répétitif} ZSM Voir page 2
Non repetitive surge peak power dissipation {t = 8,3 ms) (see fig. 5) p 180 w
Puissance de surcharge créte accidentelle (t = 8,3 ms) (voir fig. 5) RSM
Operating temperature
p e N oo o Toper — 55 — + 175 oC
Storage temperature .

y Température de stockage Tstg — 5 + 200 °c
Maxm}um junction tew;::era_ture T 175 ac
Maximum lead temperature for soldering during 10 s at 4 mm from case T 230 o
Température maximum de soudure des connexions pendant 10 s 4 4 mm du boftier L ")

( .'Lu’ngtion-corznectfon tpermgl resistanc_e' . max Reh ti-c) 20 o '
* Infinite heatsink December 1983 - 1/3
Radisteurinfin;  *9=10mm
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1N 4954 — 1N 4989

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

59C 02436 _ DT-/I+1& "

. Tamb =26°C  __ o

- - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES -~ . .
Vzr/izrt | izt |z rzk/lzk | *Vz IR / Vm VR Ilzm | lzsm | AVz§
Tamb Tamb
Types 25°C  160°C
nom. max, max. max. max. max. max.
[\)] m {mA) ) {mA){(10-4/°C} {uA} V) (mA) {A) wm
1N 4954 6.8 1 178 1000 1 0,50 150 750 5.2 700 40 0,7
1N 4955 75 15 176 800 1 0,60 100 500 5,7 630 32 0.7
1N 4956 82 16 150 600 -1 0,60 50 300 6,2 580 24 07
1N 4957 9,1 2 150 400 1 0,60 25 200 6.9 520 22 0,7
1N 4958 10 2 126 125 1 0,70 25 200 7.6 476 20 08
1N 4958 1 25 125 130 1 0,70 10 150 8,4 430 19 0,8
1N 4960 12 2,5 100 140 1 0,70 10 150 9,1 395 18 0.8
1N 4961 13 3 100 145 1 0,80 10 150 9,9 365 18 0,9
N 4862 15 35 75 150 1 0,80 5 100 1.4 315 12 10
1N 4963 16 35 75 155 1 0,80 ] 100 12,2 294 10 11
1N 4964 18 4 65 160 1 0,85 5 100 13,7 264 9,00 12
1N 4965 20 4,5 65 165 1 0,85 1 100 15,2 237 8,00 15
1N 4866 22 3 50 170 1 0,85 1 100 16,7 216 7,00 1.8
1N 4967 24 5 50 175 1 0,90 1 100 18,2 198 6,50 20
1N 4868 27 6 50 180 1 0,80 1 100 20,6 176 6,00 2,0
1N 4969 30 8 40 190 1 0,90 1 100 228 158 5,50 2,5
1N 4870 33 10 40 200 1 0,95 1 100 25,1 144 5,00 28
1N 4971 36 1 30 220 1 0,85 1 100 27.4 132 4,50 3,0
1N 4972 38 14 30 230 1 0,95 1 100 29,7 122 4,00 3,0
1N 4973 43 20 30 240 1 0,95 1 100 32,7 130 3,50 33
1N 4974 47 25 25 250 1 0,95 1 100 35,8 100 3,20 35
1N 4975 51 27 25 270 1 0,95 1 100 38,8 92 3, 4,0
1N 4976 56 35 20 320 1 0,95 1 100 42,6 84 2,80 4.4
1N 4977 62 42 20 400 1 1,00 1 100 47,1 76 2,50 5,0
1N 4978 68 50 20 500 1 1,00 1 100 51,7 70 2,20 5,5
1N 4979 75 65 20 620 1 1,00 1 100 66,0 63 2,00 6,0
1N 4980 82 80 156 720 1 1,00 1 100 62,2 68 1,80 6,6
1N 4981 91 20 15 760 1 1,00 1 100 69,2 52,5 1,60 75
1N 4982 100 110 12 800 1 1,00 1 100 76,0 47,5 1,40 8,0
iN 49883 110 125 12 1000 1 1,00 1 100 83,6 43 1,20 8,0
1N 4984 120 170 10 1150 1 1,00 1 100 91,2 39,5 1,00 10
1N 4985 130 190 10 1250 1 1,056 1 100 98,8 36,6 0,80 1
1N 4986 150 330 8 1600 1 1.06 1 100 1140 31,6 0,76 13
1N 4987 160 350 8 1650 1 1,05 1 100 1216 29,4 0,70 14
1N 4988 180 450 5 1750 1 1,10 1 100 136,8 26,4 0,60 16
1N 4989 200 500 5 1850 1 1,10 1 100 152,0 23,6 0,50 18
Tolerance on nominal VzT value : £5 %. Tolérance sur la valeur nominale de Vzr: £5 %.
* Pulse test 0.2 ms< tp< 300 ms * Mesure en impulsion 0.2ms < tp < 300ms
= Measured @ DC test current with 10 % AC ** Mesuré en courant continu avec une superposition de
superimposed (50 Hz). 10 % du courant alternatif (50 Hz).
$ Measured between 10 % and 50 % of Izpy max. § Mesuré entre 10 % et 50 % de Izpg max.
Farward voltage drop . < _ _ opo,
Chute de tension directe  * VFS15V @ IF = 1A, Tamb = 26°C
CASE DESCRIPTION
DESCRIPTION DU BOITIER
2 3,7 max. 20,94
25,4 min. 25,4 min,
6,35 max.
Weight |
Masse ° 089
Marking : type number, black number indicates cathode.
Marquage : n®° de type, anneau noir c6té cathode.
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Fig. 1 — Maximum allowable power dissipation versus Fig. 2 — Thermal resistance junction-ambient versus
ambient temperature. lead length {typical values).
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Fig. 3a - 3b — Temperature coefficient §Vz = _Avzr ;c:rga{%t\{;nig;g:%p X:‘M 10-2 YFM (.VJ
versus VZT (typical values) ATj cal values). 0,5 1,0 1.5
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Fig. 5 — Non repetitive surge peak reverse power Fig. 6 — Transient thermal impedances junction-
dissipation PRGN versus pulse duration at Tj initial = connetion Zsh (j-c) and junction-ambient Zth, (j-a) versus
25°C (maximum values} {Sinusoidal wave form), pulse duration for mounting n® 1 with d = 10 mm
(typical values).
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